TARPTAUTINIAI
1. COST MP0804 projektas “Didelio tankio impulsinés plazmos procesai” vykdytas 2009-2013 m.

Vykdytas kartu su Airijos, Austrijos, Belgijos, Danijos, Graikijos, Islandijos, Ispanijos, Jungtinés
karalystés, Lenkijos, Lietuvos, Olandijos, Portugalijos, Prancizijos, Suomijos, Svedijos, Sveicarijos,
Turkijos, Vokietijos mokslo institucijomis.

Dalyvauta susitikimuose, jy metu klausytasi paskaity apie jvairius impulsine plazma naudojancius
plony sluoksniy auginimo procesus, visy pirma, didelés galios impulsinj magnetroninj dulkinima,
keistasi patirtimi Sioje srityje bei ieSkota potencialiy partneriy galimiems 7-osios bendrosios ES mokslo
programos projektams

MTEP darbai ir paslaugos/ Ukiskaitiniai projektai

1. UAB ,Implantatas” uzsakymu vykdytas projektas , Co-Cr lydiniy implanty elektrocheminio
poliravimo optimizavimas ir ,lotoso” efekto zony Co-Cr lydiniy implanty pavirsSiuose lokalinio
formavimo technologijy paieska” (2009 m.)

Siekiant optimizuoti danty implanty i$ kobalto-chromo lydinio elektrocheminio poliravimo process,
buvo gauti Sie rezultatai: elektrocheminio poliravimo aparatas KATUN techniskai sutvarkytas ir
papildytas savos gamybos elektrolito maiSymo ir temperatiiros reguliavimo sistema; nustatyta, kad
bandymams pateiktiems kobalto-chromo liejiniams budinga grubi stambiakristaliné dendritiné
struktlra; iSbandyta eilé mokslinéje ir patentinéje literatlroje aprasyty elektrolity; nustatyta, kad
visais, be iSimties, atvejais EP metu bandiniy pavirsiuje iSésdinamos duobuciy grupés, kurios yra
susijusios su struktlros ypatumais ir lokaliniais cheminés sudéties nevienodumais; iSbandyta eilé
organiniy junginiy priedy elektrolitui ELEKTROL, su kuriuo buvo gauti geriausi EP rezultatai; optimalis
rezultatai gauti elektrolite ELEKTROL su 1, 2-propilenglikolio, heksadeciltrimetilamonio bromido ir
heksametilentetramino priedais, palaikant 402 C - 502 C temperatlrg ir anodinés sroveés tankj 0, 2- 0,
25 A/cm? ribose bei maisant elektrolita. Apibendrinant visy eksperimenty su elektrocheminio
poliravimo elektrolitais rezultatus, galima padaryti iSvada, kad naujasis elektrolitas metansulfortgsties
pagrindu uztikrina didZiausig pavirSiaus lygumg ir gali biti rekomenduojamas implanty i$ kobalto-
chromo lydiniy elektrocheminiam poliravimui.

Tesiant eksperimentus su kobalto-chromo lydinio elektrocheminiu poliravimu, buvo sukurtas naujas
elektrolitas metansulfortgsties pagrindu, uztikrinantis auksta poliravimo kokybe; teoriskai apzvelgti
reikalavimai pavirSiaus geometrijai ir cheminei sudédiai, kuriems esant pasireiskia ,lotoso efektas”;
atlikta superhidrofobiniy pavirSiy formavimo metody apZvalga; eksperimentiskai suformuotos
superhidrofobinés dangos ant stiklo ploksteliy ir pademonstruota principiné galimybé gauti dangas,
kuriy vilgymo kampas didesnis nei 1702; eksperimenty eigoje paaiskéjo, kad superhidrofobiniy dangy
atsparumas mechaniniam poveikiui yra nepakankamas tam, kad bty galima jas formuoti ant kobalto-
chromo lydinio implanty. Jvertinant naujausiose mokslinése publikacijose paskelbtus rezultatus Sioje
srityje ir remiantis atliktais eksperimentiniais tyrimais, galime teigti, kad Si problema gali bati iSspresta
tolimesniy tyrimy eigoje.

2. UAB ,Teravil“ uzsakymu vykdytas projektas , Fotolitografijos ir atkaitinimo procesy, skirty THz
spinduliuotés emiteriy ir detektoriy gamybai, tyrimai ir optimizavimas” (2009 m.)

Siame darbe atlikti tyrimai siekiant nustatyti optimalius reikiamo rasto terahercinés (THz)
spinduliuotés detektoriy ir emiteriy elektrody formavimo rezimus. Nustatyta, kad reikiamo rasto GaAs
THz spinduliuotés emiteriy bei detektoriy elektrodai gali biti s€kmingai suformuoti tiek tiesioginés
tiek ir nusprogdinimo litografijy budais, jeigu vakuuminéje kameroje atliekami tiktai metaly, jeinanciy



j daugiasluoksnés ominio kontakto metalizacijos sudétj, garinimai. Be to, buvo istirti elektrody
formavimo ant jvairiy GaAs ploksteliy su epitaksiniu sluoksniu ir be jo ypatumai ir pateiktos mokslinés-
techninés rekomendacijos daugiasluoksnés ominio kontakto metalizacijos formavimui vakuuminio
garinimo badu bei THz spinduliuotés emiteriy bei detektoriy reikiamo rasto elektrody formavimui
naudojant litografijos procesus.



